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Przedmiotem wynalazku jest péiprzewodnikowy
uklad blokady skrajnych pozycji licznika rewer-
syjnego zastosowanego w urzadzeniu automatycz-
nej dyskretnej regulacji poziomu. W dotychczas
stosowanym rozwigzaniu ukladu blokady pozycji
skrajnych licznika rewersyjnego, wykorzystano
dwa tranzystory kluczujgce stuzgce do blokady
gérnej i dolnej pozycji krancowej licznika rewer-
syjnego.

Zasada dzialania takiego ukladu polega na tym,
ze wykorzystuje sie dwa tranzystory kluczujace,
z ktérych jeden jest poprzez opory polgczony ze
wszystkimi prawymi kolektorami komoérek binar-
nych licznika, natomiast drugi tranzystor jest po-
laczony poprzez opory ze wszystkimi lewymi wyj-
Sciami komérek binarnych licznika rewersyjnego.
W przypadku, gdy licznik osigga jeden ze stanéw
skrajnych, wowczas zatyka sie jeden z tranzysto-
ré6w kluczujgcych. Otrzymany w ten spos6b duzy
potencjat wyjsciowy tranzystora kluczujgcego po-
daje sie na zesp6l bramek diodowych, ktéry blo-
kuje dalszg prace licznika.

Stosowany uklad posiada te wade, ze istnieje
wzajemne oddzialywanie sumujacego dzielnika
oporowego, na ktérym uzyskuje sie skokowo zmie-
niajacy sie prad regulacyjny, a ukladem blokady
jednej ze skrajnych pozycji, ktéry jest dolaczony
do tych samych wyjs¢ komérek binarnych licz-
nika rewersyjnego. Powoduje to niejednakowe
przyrosty skokowo zmieniajgcego sie pradu re-
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-samym zmniejszenie dokladno$ci regulacji,
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gulacyjnego podgrzewajacego termistor, a tym
oraz
zwigkszajg si¢ w istotny sposéb wymagania doty-
czace parametréw tranzystora kluczujgcego.

Celem wynalazku jest opracowanie prostego
ukladu blokujacego pozycje skrajne licznika re-
wersyjnego, ktéry nie bedzie oddzialywal na su-
mujacy dzielnik oporowy. Cel ten zostal osiggnie-
ty przez podlgczenie obu tranzystoréw kluczujg-
cych tylko do jednej poléwki komérek binarnych
licznika rewersyjinego, przy czym jeden tranzystor
kluczujgcy jest tranzystorem typu p-n-p, nato-
miast drugi tranzystor kluczujacy jest tranzysto-
rem typu n-p-n. =

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunku,
ktéry przedstawia schemat ideowy wspéblpracy
tranzystoré6w kluczujacych z komérkami binarny-
mi licznika rewersyjnego. Opory sumujgce R oraz
opory obcigzenia Ry dobrano w ten sposéb aby
zapewnié prawidlowg prace tranzystoréw kluczu-
jacych.

Zasada dzialania ukladu jest nastepujgca: Jezeli
licznik znajduje sie w goérnej skrajnej pozycji,
czyli wszystkie komérki binarne sg w stanie ,17,
to w przypadku tym napigecia wyjSciowe wszyst-
kich tranzystor6w.Tr; komoérek binarnych przyj-
mujg warto$é maksymalng, a napiecia wyjsciowe
tranzystor6w Tr, przyjmujg warto§é minimalna.
Wowczas pierwszy tranzystor kluczujacy Tr; jest
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w stanie nieprzewodzenia i jego napiecie wyjsciowe
Uyy; przyjmuje wartos¢é maksymalna. Napiecie to
zostaje wykorzystane do blokady bramek diodo-
wych liczenia ,w przé6d”. W obwodach kolektoréw
tranzystor6w Trs komoérek binarnych s3- umiesz-
czone opory Rks. [

W przypadku gdy co najmniej jedna komérka
binarna nie jest w stanie ,1”, tranzystor Trj
otrzymuje poprzez opér R (opory R) dostatecznie
duzy prad bazy, sprowadzajgcy ten tranzystor do
stanu nasycenia. W przypadku tym, jego napiecie
wyj§ciowe Uyy; przyjmuje wartoéé minimalng i
nie blokuje zespolu bramek diodowych.

Jezeli natomiast licznik jest w dolnym stanie
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czenia ,wstecz”. Gdy chociaz jedna komdrka bi-
narna licznika rewersyjnego jest w stanie ,17,
wystepujgcy na odpowiednim tranzystorze Tr,tej
komorki spadek napiecia na oporze kolektorowym
Rk, powoduje poprzez opér R (opory R) wzrost
pradu bazy, ktéry sprowadza tranzystor Tr, do
stanu nasycenia. W przypadku tym jego napiecie
wyjSciowe Uywy, przyjmuje warto§¢ minimalng i
nie nastepuje wowczas blokowanie zespolu bra-
mek diodowych.

Zastrzezenie patentowe

Pélprzewodnikowy uklad blokady skrajnych po-

krancowym, tzn. wszystkie komérki binarne licz- 15 zycji licznika rewersyjnego znamienny tym, ze
nika sa w stanie zerowym ,,0” czyli spadki napieé oba tranzystory (Tr; i Tr,) kluczujgce bramki
na oporach kolektorowych Rk, wszystkich tran- diodowe liczenia ,,w przéd” i ,wstecz” sa dolgczo-
zystoré6w Tr, komoérek binarnych przyjmujg war- ne poprzez opory (R) do jednych wyj§é wszystkich
to$é minimalna (praktycznie r6wna zero) — wtedy komoérek binarnych licznika rewersyjnego, przy
drugi tranzystor kluczujgcy Tr, jest zatkany. Po- 20 czym pierwszy tranzystor kluczujgcy (Tr;) jest ty-
jawiajace si¢ na Jego wyjSciu napiecie Uwy, Wy- pu p-n-p, natomiast drugi tranzystor kluczujacy
korzystuje sie do blokady bramek diodowych li- (Tr,) jest typu n-p-n.
\
-Uc
l Rks
R RK«
T C—71 A T +——
R
Rk
Rk4 Rics
R
| ] Y4 r3 I
1
. '——'R ,
e 5
R« E : R Rica s
Uwyq ' i —
J (&)
T 1+

_PZG w Pab., zam. 445-69, nak}l. 240 egz.



	PL57479B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


